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1. O PLANO DE NACIONALIZACAO s BNDES

TECNOLOGIA DE SILICIO CRISTALINO
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1. O PLANO DE NACIONALIZACAO s BNDES

TECNOLOGIA DE FILME FINO
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I1Il. O PLANO DE NACIONALIZACAO

TECNOLOGIA: SILICIO CRISTALINO
TABELA 1: MODULO FOTOVOLTAICO
PERIODO 2014 - Dez/2017 Jan/2018 - Dez/2019 Jan/2020 -
P . Classif. % de Classif. % de Classif. % de
Componentes Nlvel de Exigéncia . . .
Item ajuste Item ajuste Item ajuste
Vidro, Policarbonato ou Acrilico Fabricados no Brasil com contetdo local 10% 10% 10%
0 |Backsheet Fabricados no Brasil com conteudo local 5% 5% 5%
<
ﬁ Encapsulante (EVA) Fabricados no Brasil com contetdo local 5% 5% 5%
<
= |Junction box Fabricados no Brasil com contetdo local 5%
o Frame (Moldura) Fabricados no Brasil com contetdo local
Q
ff Processo de montagem do Mddulo )
5' Médulo (conexdo das células + sobreposic@o de materiais + laminacéo 60%
8 + emolduramento + conexdo dos médulos + testes)
|_
8 n Processo de Fabricacéo das Células
9 8 Célula (Tratameneto quimico + dopagem + tratamento antirreflexo +
8 @ Impresséo dos contatos + testes
o 9 . =
s 8 Wafer Progesso de Fal?rlcagao dos Wafer 5%
o (Fatiamento do lingote)
. Processo de Fabricacé@o do Lingote o
Lingote (Fundigdo + cristalizac&o do silicio) 5%
Silicio Grau Solar Proce§sq de Fabricacé@o Siemens (grau eletrdnico) ou 30%
Metalurgico (grau solar)
FATOR DE NACIONALIZAGAO minimo do MODULO - "Fator N" (%) o o 0
(APENAS itens basicos) 60% 40% 60%

-Itens Basicos Itens Opcionais -Itens Prémio




1. O PLANO DE NACIONALIZACAO s BNDES

TECNOLOGIA: SILICIO CRISTALINO
TABELA 2: SISTEMA FOTOVOLTAICO (MODULO + COMPONENTES ELETRICOS + ESTRUTURAS + INVERSOR)

PERIODO 2014 - Dez/2017 Jan/2018 - Dez/2019 Jan/2020 -
P S Classif. % de Classif. % de Classif. % de

Componentes Nlvel de Exigéncia ; ; .
Item ajuste Item ajuste Item ajuste

FATOR DE NACIONALIZAGAO minimo do MODULO - "Fator N" (%)

0, 0, 0,
(APENAS itens basicos) 60% A40% 60%

(A)

Participacéo relativa do MODULO no sistema (%) 60% 60% 60%

(o] . L - )
o| (a) [MODULO Itens bas_lcc?s q?f!nldo_s na Tabela 1 de MODULO 36% 24% 36%
< Tecnologia : Silicio Cristalino
[
6' Componentes Elétricos Processo de fabricagdo com contetido local
8 (String box + cabeamento) &
5 (B) 20%
Estrutura metalica

= s x ! Processo de fabricagdo com contetido local 40% 40%
<§( (sustentago)
w
% (C) [Inversor Processo de fabricagéo com contetido local 20%

FATOR DE NACIONALIZACAO minimo do SISTEMA - "Fator N" (%) 0 0 o

(APENAS itens basicos) 56% 64% 6%
A i _n " (0
FATOR DE NACIONALIZACAO minimo do SISTEMA- "Fator N" (%) 76% 64% 76%

(itens basicos + inversor nacional)

Sera considerada uma participacéo adicional de 6% no percentual de financiamento alcancado quando o
modulo fotovoltaico utilizado possuir CLASSIFICACAO ENERGETICA "A" conforme TABELA DE EFICIENCIA
ENERGETICA - SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - MODULOS disponivel no site INMETRO.

Itens Basicos Itens Opcionais 8




1. O PLANO DE NACIONALIZACAO s BNDES

TECNOLOGIA: FILME FINO
TABELA 1: MODULOS FOTOVOLTAICOS
PERIODO 2014 - DEZ/2017 JAN/2018 -
- 5 -
Componentes Nivel de Exigéncia Classif. A’ de Classif. % de ajuste
Item ajuste Item
Substrato ngrlcados. no Bra§|l com conteudo local 20%
Vidro (low iron), Plastico ou metal

* Compostos do filme fino Fabricados no Brasil 10% 10%
o| ¥
O <
E @ Junction Box Fabricados no Brasil com contetdo local 5%
g <
@) = . Fabricados no Brasil com contetdo local
= Cobertura traseira .
o) Vidro (comum) ou metal
LL
o . . .
= Frame (Moldura) Fabricados no Brasil com contetdo local 60%
g 70%
= «» |Encapsulamento do médulo Processos de laminagdo e montagem final

2

EJ) Definicao das células Processo de marcagéo a laser ou outro método 10%

@]

&

Deposicdo de camadas Processos de deposicdo do Filme Fino 20%
A T H A - n " 0
FATOR DE NACIONALIZAGAO minimo do MODULO _ Fator,N_ (%) 60% 70%
(APENAS itens bésicos)

Itens Basicos Itens Opcionais -Itens Prémio




1. O PLANO DE NACIONALIZACAO s BNDES

TECNOLOGIA: FILME FINO

TABELA 2: SISTEMA FOTOVOLTAICO (MODULO + COMPONENTES ELETRICOS + ESTRUTURAS + INVERSOR)

PERIODO 2014 - DEZ/2017 JAN/2018 -
. 0 .
Componentes Nivel de Exigéncia Classif. A) de Classif. % de ajuste
Item ajuste Item
FATOR DE NACIONALIZACAO minimo do MODULO - "Fator N" (%)
: . 60% 70%
(APENAS itens bésicos)
(A)
Participac&o relativa do MODULO no sistema (%) 60% 60%

o -~ - )
0| (a) [MODULO Itens bas!cos Qeflnldps na Tabela 1 de MODULO 36% 42%
|<£ Tecnologia : Filme Fino
- .
g Componentes Elétricos Processo de fabricagdo com contetdo local
e (String box + cabeamento)
5| ® - 20%
* Estrutura njetallca Processo de fabricagcdo com contetdo local 40%
< (sustentacao)
i
() nversor rocesso de fabricagdo com contetdo local b
bl © | p de fabricaca ido local 20%
n
A 4 H - "n n 0
FATOR DE NACIONALIZACAO minimo do SISTEMA _ Fator'N_ (%) 56% 8206
(APENAS itens bésicos)
~ s - " " 0,
FATOR DE NACIONALIZACAO minimo do SISTEMA- "Fator N" (%) 76% 82

(itens basicos + inversor nacional)

Sera considerado um percentual de ajuste de 6% adicionados ao "Fator N" quando o mddulo fotovoltaico
utilizado possuir CLASSIFICACAO ENERGETICA "A" conforme TABELA DE EFICIENCIA ENERGETICA -
SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - MODULOS disponivel no site INMETRO.

Iltens Basicos Itens Opcionais 10
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